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AP9B104-10TC [ISSI] 

Standard SRAM, 64KX16, 10ns, CMOS, PDSO44; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 AP9B104-10TC
	生产厂家：	
	    INTEGRATED SILICON SOLUTION, INC
      
	描述和应用：	Standard SRAM, 64KX16, 10ns, CMOS, PDSO44
 静态存储器 光电二极管 内存集成电路
	PDF文件：	总9页 (文件大小：282K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：AP9B104-10TC参数
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	APTOS SEMICONDUCTOR CORP
	包装说明	TSOP, TSOP44,.46,32
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	3A991.B.2.B
	HTS代码	8542.32.00.41
	风险等级	5.92
	最长访问时间	10 ns
	I/O 类型	COMMON
	JESD-30 代码	R-PDSO-G44
	JESD-609代码	e0
	内存密度	1048576 bit
	内存集成电路类型	STANDARD SRAM
	内存宽度	16
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	44
	字数	65536 words
	字数代码	64000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	64KX16
	输出特性	3-STATE
	可输出	YES
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TSOP
	封装等效代码	TSOP44,.46,32
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	并行/串行	PARALLEL
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	3.3 V
	认证状态	Not Qualified
	最大待机电流	0.001 A
	最小待机电流	3 V
	子类别	SRAMs
	最大压摆率	0.14 mA
	最大供电电压 (Vsup)	3.63 V
	最小供电电压 (Vsup)	2.97 V
	标称供电电压 (Vsup)	3.3 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	0.8 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	Base Number Matches	1


	AP9B104-10VC
	CIR020R-36-77S-F80
	AN6151K
	0936012573
	1536395
	WB1015-SM
	WB1040-PC
	T498B335M020ZGE2K7
	0945111611
	AT90S1200A-12SJ
	AT90S1200A-12YJ
	AT90S1200A-12PI
	AT90S1200A-12SL
	AT90S1200A-12YL
	AT90S1200A-12SI
	AT90S1200A-12SC
	AT90S1200A-12YI
	AT90S1200A-4PC
	AT90S1200A-4PI
	AT90S1200A-4YI
	AT90S1200A-12YC
	AT90S1200A-4YL
	AT90S1200A-4YJ
	AT90S1200A-4YC
	AT90S1200A-4SL
	AT90S1200A-4SI
	G8337-44LC
	PACVGA-101/R
	PACVGA-100/T
	MC68HCL05C4FNR2
	IS24C01B-2ZLI-TR
	IS24C02B-2DLI-TR
	IS24C02B-2UDLI-TR
	UVQ-12/8-D24P9-C
	UVQ-18/5.6-D24P9L1-C
	UVQ-18/5.6-D24P9L2-C
	UVQ-18/5.6-D24PB9-C
	UVQ-18/5.6-D24PB9L1-C
	UVQ-18/6-D48N9L1-C
	UVQ-18/6-D48N9L2-C
	UVQ-48/2.5-D48N9L2-C
	UVQ-5/20-D48N9L1-C
	SN54HCT573AFK
	SN54HCT573AW
	SN54HCT573AJ
	1943603
	HAT-7+
	0634453440
	VSB2200S-M3/73
	EMDS13F2J-187.5093M
	12TQ200-G
	12TQ200S-G
	12TQ200S-GT4
	KD14.4199.107.21
	1706254
	TL5501CN
	TL5501CDWAR
	1708514
	W2H11A2218AT1A
	W2H11A4718AT1A
	W2H15C1028AT3A
	W2H15C1038AT1A
	W2H15C1038AT3A
	W2H11A1018AT3A
	W2H15C2238AT3A
	W2H15C4738AT3A
	DBM-25S
	DMA5610H0R
	NDS8958_NL
	BSP373L6327
	BSP373E6327
	5445876
	BMR4500002/021
	BMR4501002/021
	VLMW3200-GS08
	VLMW3200-GS18
	VLMW3201-GS08
	VLMW3201-GS18
	T6521A1-ND3G-1-50
	IXFK69N30P
	B957034NGE321
	SA15-11CGKWA
	RJK4015DPK-00-T0
	XN04115G
	HD155131TF
	JANTX1N3657US
	JANTX1N3657
	JANTX1N3612US
	JANTX1N3614US
	JANTX1N3613US
	JAN1N3657
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	JANTXV1N3657
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	SAA1042AV
	MSK5821RHGW
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